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Nesta apresentacao sao discutido os seguintes tépicos:

a - Introducao a Optronica

b — O visivel e o infravermelho proximo

c - O visivel e o infravermelho préximo sob baixos niveis de

iluminacao

a - Introducao a Optronica

Neste tdépico sdo apresentadas definicbes de Fotonica,
Optronica, Optoeletrénica e Eletro-Optica. E discutido o escopo da
optrbnica e apresentados fatos histéricos que indicam a origem
destes ramos tecnoldgicos . Também é ressaltada a importancia do
surgimento do laser para a optrénica e a fotOnica.

E apresentada uma ampla discussdo do mercado da fotonica e
da optrénica indicando-se segmentacdes relevantes. E apresentada a
fotbnica como uma das seis tecnologias-chave na Europa, que
representara um mercado de 480 bilhdes de Euros em 2015.

b - O visivel e o infravermelho préoximo

Sao  discutidas, dentro do contexto do  espectro
eletromagnético, as bandas do visivel e do infravermelho préximo.
Sao discutidas também os aspectos fisicos relacionados a duas
vertentes tecnoldgicas de detectores para estas regides: CCD e
CMOS.

c — O Visivel e o infravermelho proximo sob baixos niveis de
iluminagao.

Sdo apresentados os fundamentos fisicos para os sensores para
baixos niveis de iluminacao operando no visivel e infravermelho
proximo. Também sdo amplamente discutidos os intensificadores de
imagens com detalhamento da evolugdao tecnoldgica com
apresentacao das caracteristicas técnicas e operacionais da 12.
geracgao, 23. geracao, 33.geracao e 42, geragao.

Sao apresentados e discutidos os detectores:
MCPCCD: CCD com placa de multi-canais
MCPCMOS: CMOS com placa de multi-canais
EBCCD: CCD com bombardeamento de elétrons
EBCMOS: CMOS com bombardeamento de elétrons



